
การไบแอสทรานซิสเตอร 

กราฟคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ 

 

ตัวอย่างที่ 3-1 การกำหนดจุดทำงานของทรานซิสเตอร์ 

 

รูปที่ 3.1 กราฟคุณลักษณะของทรายซิสเตอร์ ชนิด NPN เบอร์ BC846 

เส้น Load Line 
VCE, max = 12 V 

Ic,max = 80 mA 

ที่ Q-Point 

       IB = 150 uA 

 IC = 38 mA 

 VCE = 6.2 V 

 

Q point 



 

การออกแบบโดยใช้เส้น Load Line 

   Vcc = VCE, max = 12 V 
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ผลการจำลอง 

 

 

ตัวอย่างที่ 3-2 การกำหนดจุดทำงานท่ีบริเวณอ่ิมตัว 

 

 

วิธีทำ  (ค่า VCC และ RC ตามตัวอย่างที่ 3.1) 

หาค่า IB  ที่จุด Q-Point  

VCE, max = 12 V 

Ic,max = 80 mA 

ที่ Q-Point 

       IC = 78 mA 

 VCE = 0.5 V 

 

Q point 



โดยปกติ   ในช่วงอ่ิมตัวจะมีค่าลดลง ดังนั้นกำหนดให้   = 150 
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ผลการจำลอง 

 

 

 


